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Біобібліографічний покажчик «Микола Іванович Гриценко» продовжує серію «Наукова спадщина викладачів ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка». Він містить відомості про науковий та методичний доробок доктора фізико-математичних наук, професора кафедри фізики та астрономії ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка Гриценка Миколи Івановича і виданий з нагоди його 75-річного ювілею.

До покажчика увійшли опубліковані праці: навчально-методичні посібники, статті з періодичних видань та видань, що продовжуються, збірників наукових праць вузів, матеріалів науково-практичних конференцій та з інших джерел.

Представлений біобібліографічний покажчик складається з таких розділів:
· Автобіографія
· Хронологічний покажчик праць

      Миколи Івановича Гриценка

· Публікації про М. І. Гриценка
· Іменний покажчик співавторів.
У покажчику дотримано хронологічний характер розміщення опублікованих праць у прямій послідовності. У межах одного року матеріал розміщено за алфавітом назв. Бібліографічний опис здійснено відповідно до діючих державних стандартів та згідно з рекомендаціями ЦНБ імені В. І. Вернадського щодо складання та оформлення біобібліографічних покажчиків.

Видання розраховане на науковців, викладачів фізико-математичних факультетів вузів, учителів та методистів, студентів, магістрантів та аспірантів, працівників бібліотек з метою використання у науково-дослідній, науково-методичній, науково-педагогічній та професійній діяльності.
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Провідність монокристалів стильбену в слабких і сильних електричних полях [Текст] // Укр. фіз. журн. – 1972. – Т. 17, № 9. – С. 1510–1514.

Электропроводность пленок дифенилполиенов [Текст] // Физика твердого тела. – 1972. – Т. 14, вып. 4. – С. 1250–1252. (Соавт.: Н. И. Ганущак, М. В. Курик).
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Изменение состояния проводимости пленок некоторых органических полупроводников под действием электрического поля [Текст] // Микроэлектроника. – 1973. – № 4. – С. 173–175. (Соавт.: В. Н. Бережной, М. В. Курик).

Инжекционные токи и явления памяти в дифенилполиенах [Текст] // Международная конференция по высокоомным полупроводникам, фотоэлектретам и электрофотографии : тез. докл. (г. Варна, Болгария 27-30 нояб. 1973 г.). – Варна, 1973. – С. 76. (Соавт.: М. В. Курик).

Исследование электрофизических свойств дифенилполиенов [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук. – К., 1973. – 21 с.

Токи, ограниченные пространственным зарядом в пленках дифенилполиенов [Текст] // Всесоюзное совещание по диэлектрической электронике : тез. докл. – Ташкент, 1973. – С. 117. (Соавт.: М. В. Курик).
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А. с. 531044 СССР, МКИ COIL 3/10. Устройство для измерения момента на валу [Текст] / Н. И. Гриценко, И. Л. Клочко, В. Г. Гетта, Л. М. Нитченко [и др]. – № 2139622/10; заявл. 02.06.75; опубл. в Бюл., 1976, № 37.

Устройство для измерения крутящего момента на приводном валу дозирующего насоса [Текст] // Создание и исследование оборудования для производства синтетических волокон. – Чернигов, 1976. – Вып. 29/7. – С. 40–46. (Соавт.: В. Г. Гетта, И. Л. Клочко, Л. М. Нитченко [и др.]).
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Структура и темновая проводимость тонких пленок нематических жидких кристаллов [Текст] // Структура и физические свойства тонких пленок : тез. докл. респ. конф. – Ужгород, 1977. – С. 272–273. (Соавт.: Н. В. Мошель).
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Влияние электрического поля на размеры рассеивающих центров в нематических жидких кристаллах [Текст] // Укр. физ. журн. – 1978. – Т. 23, № 2. – С. 224–228. (Соавт.: Н. В. Мошель).
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А. с. 826816 СССР. Преобразователь теплового изображения в видимое [Текст] / Н. И. Гриценко, Н. С. Кирпач, Г. М. Щеглов, В. Я. Забутая, Н. В. Мошель. – № 2768076/18-25; заявл. 17.05.79; опубл. в Бюл., 1979.
Влияние примесей на электрофизические свойства холестерических жидких кристаллов [Текст] // Тезисы докладов I Всесоюзного симпозиума по электрическим свойствам жидких кристаллов. – Душанбе, 1979. – С. 10–11. (Соавт.: Н. В. Мошель, В. Г. Тищенко).

Діарілполіени (властивості і застосування) [Текст] // Вісник АН УРСР. – 1979. – № 4. – С. 29–35. (Співавт.: М. І. Ганущак, М. В. Курик).

Переходные токи в жидких кристаллах [Текст] // Тезисы докладов I Всесоюзного симпозиума по электрическим свойствам жидких кристаллов. – Душанбе, 1979. – С. 27–28. (Соавт.: Н. К. Коновец, Н. В. Мошель).

1980
А. с. 776226 СССР. Способ определения чистоты жидких кристаллов [Текст] / Н. И. Гриценко, Н. В. Мошель, В. Г. Тищенко, Л. Н. Лисецкий. – № 2761271/18-25, заявл. 03.05.79; опубл. в Бюл. 1980.

Применение нематических жидких кристаллов для визуализации рассеянных электрических полей изделий микроэлектроники [Текст] // Микроэлектроника. – 1980. – Т. 9, № 5. – С. 444–449. (Соавт.: Ю. Д. Коваль, О. З. Маркова, Н. В. Мошель).

Проводимость, диффузия и подвижность носителей заряда в нематическом жидком кристалле [Текст] // Укр. физ. журн. – 1980. – Т. 25, № 11. – С. 1830–1835. (Соавт.: Н. В. Мошель).

1981
А. с. 866277 СССР, МКИ F04И51/00; Р01Д1/06. Стенд для испытания шестеренных насосов [Текст] / Н. И. Гриценко, Ю. А. Чернышов, В. И. Ступа, М. П. Ханов [и др.]. – № 2707688/25-06; заявл. 04.01.79; опубл. в Бюл. № 35. // Открытия. Изобретения. – 1981. – № 35.

Особенности диаграммы состояния холестерилпеларгоната [Текст] // Тезисы докладов IV Международной конференции социалистических стран по жидким кристаллам / АН СССР. АН Груз. ССР. – Тбилиси, 1981. – Т. 1. – С. 330–331. (Соавт.: М. В. Курик, Н. В. Мошель).

Применение жидких кристаллов в дефектоскопии изделий микроэлектроники [Текст] // Перспективные направления развития науки и техники в свете решений ХХVI съезда КПСС : тез. докл. к предстоящей науч.-техн. конф. (г. Чернигов, 17-19 нояб. 1981 г.). – Чернигов, 1981. – С. 107–108. (Соавт.: Л. И. Громов, Н. В. Мошель).

1982
Влияние примесей на электрофизические свойства холестерических жидких кристаллов [Текст] // Электрические свойства жидких кристаллов. – Душанбе, 1982. – С. 119–124. (Соавт.: Н. В. Мошель, В. Г. Тищенко).

Инжекционные токи в нематическом жидком кристалле [Текст] // Журн. техн. физики. – 1982. – Т. 52, вып. 1. – С. 114–116. (Соавт.: Н. В. Мошель).

Исследование распределения поверхностных потенциалов ИС с помощью нематических жидких кристаллов [Текст] // Электронная промышленность. – 1982. – Вып. 10-11. – С. 95–97. (Соавт.: С. А. Добролеж, А. С. Клименко, Ю. Д. Коваль).
Компенсационный эффект в проводимости эфиров холестерина [Текст] // Органические полупроводниковые материалы. Физика и применение. – Пермь, 1982. – Вып. 5, ч. 1. – С. 50–54. (Соавт.: М. В. Курик, Н. В. Мошель).

Коэффициент диффузии и подвижность носителей заряда в жидких кристаллах [Текст] // Органические полупроводниковые материалы. Физика и применение. – Пермь, 1982. – Вып. 5, ч. 1. – С. 45–49. (Соавт.: Н. К. Коновец, Н. В. Мошель).

Переходные токи в жидких кристаллах [Текст] // Электрические свойства жидких кристаллов. – Душанбе, 1982. – С. 146–150. (Соавт.: Н. К. Коновец, Н. В. Мошель).

Применение нематических жидких кристаллов для контроля качества технологических слоев ИС [Текст] // Электронная промышленность. – 1982. – Вып. 10-11. – С. 90–95. (Соавт.: С. А. Добролеж, А. С. Клименко, Ю. Д. Коваль).

1983
Возрастающая релаксация тока в жидких кристаллах [Текст] // Журн. техн. физики. – 1983. – Т. 53, вып. 9. – С. 1879–1880. (Соавт.: Н. В. Мошель, А. В. Рогоза, Б. Л. Тиман).

Контроль технологических слоев в производстве изделий электронной техники с помощью нематических жидких кристаллов [Текст] // Творческий союз высшей школы и производства – на службу пятилетке : тез. докл. к предстоящей науч.-техн. конф. (г. Чернигов, 15-17 нояб. 1983 г.). – Чернигов, 1983. – С. 68–69. (Соавт.: О. З. Маркова, Н. В. Мошель).

Механизмы поляризации жидких кристаллов в постоянном электрическом поле [Текст] // Укр. физ. журн. – 1983. – Т. 28, № 1. – С. 72–77. (Соавт.: Н. В. Мошель, Б. Л. Тиман).

Поляризация жидких кристаллов постоянным электрическим полем [Текст] // Пятая конференция социалистических стран по жидким кристаллам : тез. докл. (г. Одесса, 10-15 окт. 1983 г.). – О., 1983. – Т. 1, ч. 2. – С. 177–178. (Соавт.: Н. В. Мошель, Б. Л. Тиман).

Проводимость холестерилпеларгоната в области фазового перехода СЖК-ТК [Текст] // Пятая конференция социалистических стран по жидким кристаллам : тез. докл. (г. Одесса, 10-15 окт. 1983 г.). – О., 1983. – Т. 2, ч. 2. – С. 86–87. (Соавт.: М. В. Курик, А. В. Рогоза).

Релаксационные процессы при протекании тока в жидких кристаллах [Текст] // Физика твердого тела. – 1983. – Т. 25, вып. 11. – С. 3286–3290. (Соавт.: Н. В. Мошель, А. В. Рогоза, Б. Л. Тиман).

Электро- и термооптика жидких кристаллов в неразрушающем контроле изделий электронной техники [Текст] // Пятая конференция социалистических стран по жидким кристаллам : тез. докл. (г. Одесса, 10-15 окт. 1983 г.). – О., 1983. – Т. 2, ч. 2. – С. 48–49. (Соавт.: А. С. Клименко, Ю. Д. Коваль, О. З. Маркова [и др.]).
Электропроводность и поляризационные процессы в холестерилпеларгонате [Текст] // Органические и полупроводниковые материалы. Физика и применение. – Пермь, 1983. – Вып. 6. – С. 24–27. (Соавт.: Н. В. Мошель, А. В. Рогоза).

Электрофизические методы контроля чистоты жидкокристаллических материалов [Текст] // Творческий союз высшей школы и производства – на службу пятилетке : тез. докл. к предстоящей науч.-техн. конф. (г. Чернигов, 15-17 нояб. 1983 г.). – Чернигов, 1983. – С. 68. (Соавт.: Н. В. Мошель, А. В. Рогоза, А. П. Ситников).

1984
Анализ дефектов тонких диэлектрических пленок на проводящих подложках [Текст] // Микроэлектроника. – 1984. – Т. 13, № 5. – С. 468–471. (Соавт.: А. С. Клименко, Ю. Д. Коваль, Н. В. Мошель).
Влияние термодиэлектрических токов на электропроводность холестерилпеларгоната [Текст] // Укр. физ. журн. – 1984. – Т. 29, № 5. – С. 782–784. (Соавт.: М. В. Курик, А. В. Рогоза).
Поведение смектических жидких кристаллов из класса фторзамещенных оснований Шиффа в электрическом поле [Текст] // Исследование строения органических кристаллов со специальными электрическими, оптическими и электронными свойствами : тез. докл. IV Всесоюз. совещ. по орган. кристаллохимии (г. Звенигород, 15-19 мая 1984 г.). – Черноголовка, 1984. – С. 91. (Соавт.: О. З. Маркова, Н. В. Мошель, Ю. А. Фиалков [и др.]).
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